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摘要(译)

OLED基板（ 1 ）及其制备方法，OLED面板和OLED显示装置。在
OLED基板的边缘区域（ 1 ）中形成层间绝缘层（ 12 ），并且在层间的
表面上形成凹陷绝缘层（ 12 ），使得层间绝缘层（ 12 ）和封装基板的
横向抗拉强度可以增加，即增加横向OLED基板（ 1）与封装基板之间的
抗拉力，从而提高OLED面板的稳定性，确保OLED面板的密封效果，提
高OLED面板的使用寿命。
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